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요약

본 발명은 화소에 잔류 이온 형성을 방지하여 화면 품위를 개선한 박막 트랜지스터 액정표시자치를 개시한다. 개시된

본 발명은 기판; 상기 기판 상의 소정 방향으로 배치되며, 구동 신호를 인가하는 게이트 패드부를 갖는 다수개의 게이

트 버스 라인들과; 상기 게이트 버스 라인들과 수직으로 교차되어, 단위화소를 한정하고, 그래픽 신호를 인가하는 데

이타 패드부를 갖는 다수개의 데이타 버스 라인들과; 상기 게이트 버스 라인들과 데이타 버스 라인들이 수직으로 교

차하는 영역에 배치된 박막 트랜지스터와; 상기 박막 트랜지스터와 콘택되고, 단위화소 영역에 배치된 화소 전극과; 

상기 게이트 버스 라인들과 평행하고, 주기적으로 화소에 커먼 신호를 인가하는 커먼 패드부를 갖는 다수개의 커먼 

버스 라인들을 포함하며, 상기 커먼 패드부와 게이트 패드부와 인접하는 화소의 외곽에 상기 커먼 버스 라인과 콘택

되며, 상기 데이타 버스 라인과 평행한 쉴딩 라인을 포함하는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 3

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 기술에 따른 파이형(π) 의 커먼 버스 라인이 구비된 박막 트랜지스터 액정표시장치를 도시한 도면.

도 2는 종래 기술에 따른 커먼 버스 라인이 일자형 구조를 갖는 박막 트랜지스터 액정표시장치를 도시한 도면.

도 3은 본 발명에 따른 파이형(π) 의 커먼 버스 라인이 구비된 박막 트랜지스터 액정표시장치를 도시한 도면.

도 4는 본 발명에 따른 커먼 버스 라인이 일자형 구조를 갖는 박막 트랜지스터 액정표시장치를 도시한 도면.

도 5 및 도 6은 본 발명의 다른 실시예를 도시한 도면

*도면의 주요 부분에 대한 도면*
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1: 게이트 버스 라인 3: 커먼 버스 라인

5: 데이타(data) 버스 라인 6: 잔류 이온

10: 게이트(gate) 패드부 20: 커먼(common) 패드부

22: 쉴딩(shielding) 라인 25a, 26b: 쉴딩 브랜치

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 게이트 패드 부와 인접한 화소에서의 잔류 이온 흡착에

의한 휘선 발생을 방지할 수 있는 박막 트랜지스터 액정표시장치에 관한 것이다.

일반적으로, 액정표시장치는 다수개의 게이트 버스 라인들과 데이타 버스 라인들이 수직으로 교차되어 단위 화소들

을 한정하고, 수직으로 교차되는 영역에는 스위칭 역할을하는 박막 트랜지스터가 배치된다. 각각의 단위 화소들 상에

는 화소 전극이 상기 박막 트랜지스터 드레인 전극과 콘택되어 배치된다. 상기 다수개의 데이타 버스 라인은 상기 박

막 트랜지스터의 소오스 전극과 콘택되어 그래픽 신호가 인가된다. 상기 화소 전극과 소정 부분 콘택되어 주기적으로

일정한 커먼 신호를 인가하는 커먼(common) 버스 라인이 상기 화소 전극의 소정 부분과 콘택되어 보조 용량(storag

e capacitor)을 형성하도록 배치되어 있다.

이러한 구조를 갖는 액정표시장치는 다수개의 게이트 패드부에 구동신호가 인가되면, 게이트 버스 라인을 따라 구동 

신호가 전달되며, 상기 박막 트랜지스터가 온(on) 상태로 될때, 상기 데이타 버스 라인을 따라 인가되는 그래픽 신호

가 상기 온 상태의 박막 트랜지스터의 채널층을 통과하여 상기 화소 전극에 인가되고, 이 결과로서, 소정의 그래픽을 

구현하게 된다.

상기에서, 설명한 바와 같이 일반적으로 동작하지만, 공지된 기술에 따른 스토리지 커먼 구조에는 커먼 신호를 인가

하는 커먼 버스 라인은 화소 전극의 상부 소정 부분과 오버랩되면서 양측 가장자리의 소정 부분도 오버랩되는 브랜치

를 갖는 파이형(π) 구조와 화소 전극의 중심의 하부에 배치되면서, 상기 게이트 버스 라인과 평행하게 배치되는 일자

형의 두가지 구조로 나뉘어 진다.

도 1은 종래 기술에 따른 커먼 버스 라인이 파이형(π) 구조를 갖는 박막 트랜지스터 액정표시장치를 도시한 도면으

로서, 도시한 바와 같이, 다수개의 게이트 버스 라인(1)들과 다수개의 데이타 버스 라인(5)들이 수직으로 교차 배열되

어, 단위 화소를 한정하고, 수직 교차 영역 상에는 스위칭 역할을 하는 박막 트랜지스터(7)가 배치되어 있다. 커먼 패

드부(20)와 콘택된 커먼 버스 라인(3)은 화소 영역에서 화소 전극(도시하지 않음)의 상부 소정 부분과 오버랩되면서 

화소 전극 양측 가장자리 소정 부분과 오버랩되는 브랜치를 갖추고 있다.

상기 커먼 버스 라인(3)은 주기적으로 일정한 공통 신호를 인가한다.

도면에서는 도시하였지만, 설명하지 않은 10은 게이트 패드부를 나타내고, 6은 잔류 이온을 나타낸다.

도 2는 종래 기술에 따른 커먼 버스 라인이 일자형 구조를 갖는 박막 트랜지스터 액정표시장치를 도시한 도면으로서,

도시한 바와 같이, 상기 도 1에 도시된 구조와 동일하지만, 상기 커먼 버스 라인(3)의 위치가 화소 영역의 중심부에서 

상기 게이트 버스 라인(1)과 평행하게 배치된 구조를 가지고 있다.

상기와 같은 구조를 갖는 액정표시장치는 상기 게이트 패드부(10)에 구동신호가 인가되어, 이와 콘택된 게이트 버스 

라인(1)을 따라 각각의 화소에 차례로 신호를 인가되는데, 이때, 주기적으로 커먼 신호가 커먼 패드부(20)에 입력되어

상기 커먼 버스 라인(3)을 따라 각각의 화소에 동일하게 인가된다. 도면에 도시하였지 만, 설명하지 않은 9는 화소 전

극을 나타낸다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그런데, 상기와 같은 구조를 갖는 액정표시장치는 게이트 패드부에 인접한 화소들이 다른 화소와 달리 화소 양측에 

대칭적으로 데이터 버스 라인을 갖지 않아, 신호 인가시에, 이러한 비대칭적 구조 및, 게이트 신호와 커먼 신호간의 전

압차의 형성으로 인해 잔류 이온(6)의 흡착이 일어나게 되는데, 이렇게 흡착된 잔류 이온은 전기장을 형성하여, 디스

플레이시, 최오각 화소들에서, 빛샘을 발생시키게되고 결국, 화면 품위를 저하시키는 원인으로서 작용하게 된다.

자세하게, 상기 도 1과 같이 커먼 버스 라인이 파이형(π)인 경우 화소 전극의 상부에서 오버랩되고, 상기 화소 전극의

양측 소정부분과 콘택되는 브랜치가 화소 개구부를 따라 있으므로 잔류 이온의 확산을 쉴딩하는 것이 어느 정도 이루

어지지만, 하부에서는 브랜치 부분과 게이트 버스 라인(1)사이에 갭이 있어 쉴딩을 하지못해 잔류 이온(6)의 흡착이 

발생하게 되고, 상기 도 2와 같이 커먼 버스 라인이 일자형인 경우에는 화소 영역의 상하 모두에 쉴딩 역할을 할수 있

는 커먼 버스 라인(3)이 없어 화소 영역의 상하부 모두에서 잔류 이온(6)의 흡착이 발생하게 된다.

따라서, 본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 게이트 패드부와 인접한 화소들에서의 잔류 

이온 흡착에 기인한 휘선 발생을 방지할 수 있는 박막 트랜지스터 액정표시장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
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발명의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위한, 본 발명은 기판; 상기 기판 상의 소정 방향으 로 연장하여 배치되며, 구동 신호가 인가

되는 게이트 패드부를 갖는 다수개의 게이트 버스 라인들; 상기 게이트 버스 라인들과 수직으로 교차되어, 단위화소를

한정하고, 그래픽 신호가 인가되는 데이타 패드부를 갖는 다수개의 데이타 버스 라인들; 상기 게이트 버스 라인들과 

데이타 버스 라인들이 수직으로 교차하는 영역에 배치되는 박막 트랜지스터; 상기 박막 트랜지스터와 콘택되고, 단위

화소 영역에 배치되는 화소 전극; 상기 게이트 버스 라인들과 평행하게 배치되고, 주기적으로 화소에 커먼 신호를 인

가하는 커먼 패드부를 갖는 다수개의 커먼 버스 라인들을 포함하며, 상기 커먼 패드부와 게이트 패드부와 인접하는 

화소의 외곽에 상기 커먼 버스 라인과 콘택되며, 상기 데이타 버스 라인과 평행한 쉴딩 라인(shielding line)이 배치된

것을 특징으로 한다.

여기서, 상기 커먼 버스 라인은 상기 화소 전극의 상부 및 양측 가장자리 부분과 오버랩되는 파이형(π) 구조, 혹은, 

상기 화소 전극의 중앙부분과 오버랩 되는 일자형 구조 중 어느 하나인 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 다른 실시예에 따른면, 기판; 상기 기판 상의 소정 방향으로 연장하여 배치되며, 구동 신호가 인가되

는 게이트 패드부를 갖는 다수개의 게이트 버스 라인들; 상기 게이트 버스 라인들과 수직으로 교차되어, 단위화소를 

한정하고, 그래픽 신호가 인가되는 데이타 패드부를 갖는 다수개의 데이타 버스 라인들; 상기 게이트 버스 라인들과 

데이타 버스 라인들이 수직으로 교차하는 영역에 배치된 박막 트랜지스터; 상기 박막 트랜지스터와 콘택되고, 단위화

소 영역에 배치되는 화소 전극; 상기 게이트 버스 라인들과 평행하게 배치되고, 주기적으로 화소 에 커먼 신호를 인가

하는 커먼 패드부를 갖는 다수개의 커먼 버스 라인들을 포함하며, 상기 커먼 패드부와 게이트 패드부와 인접하는 화

소의 외곽에 상기 커먼 버스 라인과 콘택되면서 화소 영역에만 배치되는 두개 이상의 쉴딩 브랜치(shielding brench)

가 배치된 것을 특징으로 한다.

여기서, 상기 커먼 버스 라인은 상기 화소 전극의 상부 및 양측 가장자리 부분과 오버랩되는 파이형(π) 구조, 혹은, 

상기 화소 전극의 중앙부분과 오버랩 되는 일자형 구조 중 어느 하나이고, 상기 쉴딩 브랜치는 화소 영역 마다 3개가 

배치되며, 상기 쉴딩 브랜치는 상기 커먼 버스 라인과 동시에 형성되는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 의하면, 신호가 인가되는 게이트 패드부와 커먼 패드부 인접화소 사이에 커먼 버스 라인과 콘택되고, 데이

타 버스 라인과 평행한 쉴딩 라인 또는 쉴딩 브랜치를 배치함으로써, 신호 인가부에 인접한 화소에서의 잔류이온의 

흡착에 기인하는 휘선 발생을 방지하는 잇점이 있다.

(실시예)

이하, 첨부한 도면에 의거하여 본 발명의 바람직한 실시예를 자세히 설명하도록 한다.

도 3은 본 발명에 따른 커먼 버스 라인이 파이형(π) 구조를 갖는 박막 트랜지스터 액정표시장치를 도시한 도면으로

서, 도시한 바와 같이, 다수개의 게이트 버스 라인(1)들과 각각 콘택된 게이트 패드부(10)와 다수개의 커먼 버스 라인

(3)들과 각각 콘택된 커먼 패드부(20)가 배치되어 있다. 상기 게이트 버스 라인(1)들과 수 직으로 교차배열되고, 단위 

화소를 한정하는 다수개의 데이타 버스 라인(5)들이 배치되어있고, 상기 교차 영역부 상에는 스위칭 소자인 박막 트

랜지스터(7)들이 각각 배치되어 있다.

상기 커먼 버스 라인(3)은 각각의 화소 전극의 소정 부분과 콘택되는 브랜치를 가지고 있고, 또한, 상기 화소 전극의 

상부 소정 부분과 오버랩되게 배치되어 있다. 그리고, 또한, 게이트 신호와 커먼 신호 간의 전압차의 형성으로 인해, 

게이트 패드 부 및 데이타 패드부에 인접한 최외각 화소부에 잔류 이온이 흡착되는 것을 방지하기 위해 쉴딩 라인(22)

이 데이타 라인과 평행하게 배치되어 있다. 상기 이러한 쉴딩 라인(22)은 상기 커먼 버스 라인(3)과 전기적으로 콘택

될 영역에 콘택홀을 형성한 다음 쉴딩 라인용 금속의 증착 및 패터닝을 통해 형성될 수 있다. 이러한, 쉴딩 라인(22)은

상기 데이타 버스 라인(5)과 평행하며 각각의 화소 영역 상의 커먼 버스 라인(3)과 콘택되며 배치된다.

상기와 같은 구조를 갖는 본 발명은 패드부 인접 화소의 외곽부에 커먼 버스 라인(3)과 콘택되며, 상기 커먼 버스 라

인과 동일한 전압이 인가되는 쉴딩 라인(22)이 배치되어 화소의 하측에서 발생하는 잔류 이온의 흡착을 방지할 수 있

다.

도 4는 본 발명에 따른 커먼 버스 라인이 일자형 구조를 갖는 박막 트랜지스터 액정표시장치를 도시한 도면으로서, 

도시한 바와 같이, 이 실시예에 따른 박막 트랜지스터 액정표시장치는 상기 도 3과 유사한 구조를 갖지만, 커먼 버스 

라인(3)은 상기 화소 전극(9)의 중앙의 하부에 오버랩되면서, 상기 게이트 버스 버스 라인(1)과 평행하게 배치되어 있

다. 또한, 쉴딩 라인(22)은 상기 각각의 커먼 버스 라인(3)과 전기적으로 콘택되면서, 상기 데이타 버스 라인(5)과 평

행하게 배치되어 있다.

이러한 구조의 경우 종래에 게이트 패드부 인접 화소 영역의 상하부 모두에서 잔류 이온이 발생하였던 것을, 쉴딩 라

인이 화소 내부로 잔류이온이 확산되는 것을 방지할 수 있다.

도 5 및 도 6은 본 발명의 다른 실시예를 도시한 도면으로서, 이들 실시예에서는 쉴딩 라인을 형성 배치하지 않고, 다

수개의 쉴딩 브랜치(shielding brench)(25a)가 상기 데이타 버스 라인(5)과 평행한 방향으로 화소 영역에만 형성 배

치된다. 이때, 상기 쉴딩 브랜치(25a,25b)는 적어도 2개 이상, 바람직하게는 3개가 형성 배치되며, 파이형 및 일자형 

커먼 버스 라인의 형성시에 동시에 형성 될 수 있다.

상기의 본 발명은 패드부와 인접한 각각의 화소 영역에 커먼 버스 라인과 콘택되는 쉴딩 라인 배치하거나 혹은 커먼 

버스 라인 형성시 동시에 패터닝해서 형성한 다수개의 쉴딩 브랜치를 배치함으로써, 상기 커먼 버스 라인과 동일한 

전압이 쉴딩 라인 혹은 쉴딩 브랜치에 인가되도록 하여 구동신호가 인가될때 화소 영역으로의 잔류 이온이 흡착이 발

생하거나, 패드부로 부터 확산되는 것을 방지할 수 있다.

발명의 효과
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이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명은 패드부와 인접한 호소의 외측에 커먼 버스 라인과 전기적으로 콘택되는 쉴딩 

라인 혹은, 브랜치를 배치시킴으로써, 인접 화소 영역에서의 잔류 이온 흡착에의한 휘선 발생을 방지할 수 있으며, 따

라서, 박막 트랜지스터 액정표시장치의 화면 품위를 향상시킬 수 있다.

본 발명은 상기한 실시 예에 한정되지 않고, 이하 청구 범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명

이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
기판;

상기 기판 상의 소정 방향으로 연장하여 배치되며, 구동 신호가 인가되는 게이트 패드부를 갖는 다수개의 게이트 버

스 라인들;

상기 게이트 버스 라인들과 수직으로 교차되어, 단위화소를 한정하고, 그래픽 신호가 인가되는 데이타 패드부를 갖는

다수개의 데이타 버스 라인들;

상기 게이트 버스 라인들과 데이타 버스 라인들이 수직으로 교차하는 영역에 배치되는 박막 트랜지스터;

상기 박막 트랜지스터와 콘택되고, 단위 화소 영역에 배치되는 화소 전극;

상기 게이트 버스 라인들과 평행하게 배치되고, 주기적으로 화소에 커먼 신호를 인가하는 커먼 패드부를 갖는 다수개

의 커먼 버스 라인들을 포함하며,

상기 커먼 패드부와 게이트 패드부와 인접하는 화소의 외곽에 상기 커먼 버스 라인과 콘택되며, 상기 데이타 버스 라

인과 평행한 쉴딩 라인(shielding line)이 배치된 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정표시장치.

청구항 2.
제 1항에 있어서,

상기 커먼 버스 라인은 상기 화소 전극의 상부 및 양측 가장자리 부분과 오버랩되는 파이형(π) 구조, 혹은, 상기 화소

전극의 중앙부분과 오버랩 되는 일자형 구조 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정표시장치.

청구항 3.
기판;

상기 기판 상의 소정 방향으로 연장하여 배치되며, 구동 신호가 인가되는 게이트 패드부를 갖는 다수개의 게이트 버

스 라인들;

상기 게이트 버스 라인들과 수직으로 교차되어, 단위화소를 한정하고, 그래픽 신호가 인가되는 데이타 패드부를 갖는

다수개의 데이타 버스 라인들;

상기 게이트 버스 라인들과 데이타 버스 라인들이 수직으로 교차하는 영역에 배치된 박막 트랜지스터;

상기 박막 트랜지스터와 콘택되고, 단위화소 영역에 배치되는 화소 전극;

상기 게이트 버스 라인들과 평행하게 배치되고, 주기적으로 화소에 커먼 신호를 인가하는 커먼 패드부를 갖는 다수개

의 커먼 버스 라인들을 포함하며,

상기 커먼 패드부와 게이트 패드부와 인접하는 화소의 외곽에 상기 커먼 버스 라인과 콘택되면서 화소 영역에만 배치

되는 두개 이상의 쉴딩 브랜치(shielding brench)가 배치된 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정표시장치.

청구항 4.
제 3항에 있어서,

상기 커먼 버스 라인은 상기 화소 전극의 상부 및 양측 가장자리 부분과 오버랩되는 파이형(π) 구조, 혹은, 상기 화소

전극의 중앙부분과 오버랩 되는 일자형 구조 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정표시장치.

청구항 5.
제 3항에 있어서,

상기 쉴딩 브랜치는 화소 영역 마다 3개가 배치된 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정표시장치.

청구항 6.
제 3항에 있어서,

상기 쉴딩 브랜치는 상기 커먼 버스 라인과 동시에 형성되는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정표시장치.

도면
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摘要(译)

本发明公开了TFT-LCD自动防止像素中剩余的离子形成并改善了屏幕质
量。所公开的发明包括薄膜晶体管，该薄膜晶体管被布置成具有数据焊
盘部分的多个数据总线，该数据焊盘部分在数据总线与栅极总线垂直相
交的区域中授权图形信号，它限制了它与多个垂直交叉的单位像素。具
有栅极焊盘的栅极总线被授权朝向栅极总线的驱动信号薄膜晶体管在基
板上被布置为规定方向：基板像素电极布置在单元像素区域中，其与薄
膜晶体管接触多条公共总线与栅极总线平行，并具有公共焊盘部分，该
公共焊盘部分周期性地授权像素中的公共信号。并且，与数据总线平行
的屏蔽线在与栅极焊盘和公共焊盘部分相邻的像素的外部与公共总线接
触。
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